
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0027453
(51)7 C23C 16/40; C23C 17/245 (13)  B

(21) 1-2016-01790 (22) 14/11/2014
(86) PCT/JP2014/080241 14/11/2014 (87) WO2015/076207 28/05/2015
(30) 2013-238795 19/11/2013 JP; 2014-075636 01/04/2014 JP
(45) 25/02/2021   395 (43) 25/08/2016   341A
(73) AGC Inc. (JP)

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan
(72) IWAOKA Hiroaki (JP); SEKI Atsushi (JP); CHONAN Kousuke (JP); USUI Reo 

(JP); SUZUKI Toshio (JP); ABE Tomomi (JP).
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)

(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO MÀNG MỎNG TITAN OXIT VÀ MÀNG MỎNG TITAN 
OXIT THU ĐƯỢC

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo màng mỏng TiO2 trên nền bằng cách sử dụng 
phương pháp CVD ở áp suất khí quyển, trong đó khí nguyên liệu chứa titan 
tetraisopropoxit (TTIP) và clorua của kim loại M dễ bay hơi ở nhiệt độ nằm trong khoảng 
từ 100 đến 400°C và lượng clorua của kim loại M, được tính theo tỷ lệ nồng độ so với titan 
tetraisopropoxit (TTIP) (clorua của kim loại M (%mol)/TTIP (%mol)) nằm trong khoảng 
từ 0,01 đến 0,18. Màng mỏng TiO2 được tạo ra bằng phương pháp này cũng được đề xuất.
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